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摘要(译)

本文涉及防止在有机EL元件上产生残余图像的方法。为此设置放电用晶
体管TFT3和控制晶体管TFT4，前者用于与有机EL元件EL的上侧端和负
电源VEE连接，后者把保持电容SC的上侧端连接在电源PVDD上。通过
由前段的选通线使这些TFT3、4导通，在选择自身的线之前，使有机EL
元件EL的电容进行放电。
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